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Поздравляем!Поздравляем!

Вакансии

Члену-корреспонденту РАН 
Б.Н. Гощицкому – 85 лет

Б.Н. Гощицкий — широко известный в 
нашей стране и за рубежом учёный в области 
радиационной физики твёрдого тела и ней-
тронных исследований вещества, научный 
руководитель отдела исследований вещества 
при экстремальных воздействиях Института 
физики металлов УрО РАН, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации.

После окончания в 1955 г .  физико-
технического факультета Уральского поли-
технического института Борис Николаевич 
работал в отраслевом НИИ Минсредмаша 
СССР, где занимался изучением процессов 
разделения изотопов газодиффузионным ме-
тодом, в 1961 г. году защитил кандидатскую 
диссертацию. В конце 1964 г. при поддержке 
академика С.В. Вонсовского Борису Нико-
лаевичу было предложено перейти на работу в 
Институт физики металлов АН СССР в лабора-
торию профессора С.К. Сидорова для освоения 
и развития на Урале новых в то время  экспе-
риментальных исследований на пучках тепло-
вых и быстрых нейтронов. В 1965 г. был избран 
на должность старшего научного сотрудника 
ИФМ,  где трудится по настоящее время. С 
1971 г. — заведующий лабораторией радиаци-
онной физики и нейтронной спектроскопии, а 
с 1990 по 2005 г. — заведующий отделом работ 
на атомном реакторе. В 1981-м Б.Н.Гощицкий 
защитил докторскую диссертацию, в 1988 ему 
присвоено ученое звание профессора, а в 2000 г. 
он  избран членом-корреспондентом РАН. 

Б.Н. Гощицким   создано   новое   научное   
направление   по   изучению фундаментальных 
физических свойств упорядоченных кристал-
лов  методами радиационного разупорядоче-
ния, созданию в этих кристаллах устойчивых 
во времени термодинамически неравновесных 
структурных состояний с необычными физи-
ческими свойствами, недостижимыми тради-
ционными приемами. Им обнаружено новое 
физическое явление: универсальная зависи-
мость температуры фазового перехода второго 
рода от концентрации новой разупорядоченной 
фазы; предложен и внедрен в практику на-
учных исследований уникальный физически 
«чистый» метод изучения электронных со-
стояний в кристаллах — радиационное разупо-
рядочение без изменения стехиометрического 
состава и макрооднородности образцов. Это 
обеспечило приоритет отечественной науки в 
названной области знаний.

Б.Н. Гощицким с коллегами получены важ-
ные результаты, касающиеся радиационного 
изменения  физических  свойств  важных для  
новой  специальной  техники функциональных  
и  конструкционных  материалов,  выявлены  
специфические особенности радиационно-
индуцированного аморфного состояния в ме-
таллах и сплавах и показана  принципиальная 
возможность прогнозирования их поведения 
под воздействием быстрых нейтронов. Резуль-
таты этих исследований используются в новых 
разработках. Им (в соавторстве) опубликовано 
283 научных труда, в том числе две фундамен-
тальные монографии.

Высокий научный потенциал Бориса Ни-
колаевича, его незаурядные организаторские 
способности особенно ярко проявились во время 
становления в СССР работ по высокотемпе-
ратурной сверхпроводимости (ВТСП). После 
появления первых зарубежных сообщений на 
эту тему под его руководством в чрезвычайно 
короткие сроки в результате творческого со-
дружества молодых ученых институтов УрО 
АН СССР были синтезированы одни из первых 
в стране новые сверхпроводники и начаты все-
сторонние исследования их фундаментальных 
физических свойств. Особое внимание было 

обращено на развитие исследований радиа-
ционных эффектов в ВТСП, и уже на первых 
международных совещаниях и конференциях 
докладывались работы наших ученых по этой 
тематике. Пионерские работы Б.Н. Гощицкого 
в этой области широко известны, пользуются 
признанием научной общественности и сти-
мулируют постановку исследований во многих 
отечественных и зарубежных научных центрах. 
В 2002 году за цикл работ «Эффекты сильного 
разупорядочения в высокотемпературных 
сверхпроводниках — теория и эксперимент» 
президиум Российской академии наук присудил 
Б.Н. Гощицкому и М.В. Садовскому  премию им. 
А.Г.Столетова. 

Б.Н.Гощицкий проводит большую рабо-
ту по воспитанию научных кадров. Под его 
руководством подготовлены и защищены 15 
кандидатских диссертаций, среди его учеников  
5 докторов наук. Являясь председателем Науч-
ного совета ОФН РАН по радиационной физике 
конденсированного состояния, Б.Н.Гощицкий 
координирует проводимые в России работы в 
данной области. Борис Николаевич — один из 
создателей исследовательского атомного цен-
тра на Урале. Под его руководством на атомном 
реакторе ИВВ-2М создан уникальный нейтрон-
ный материаловедческий комплекс — един-
ственный в России, где нейтронографическими 
методами исследуются высокорадиоактивные 
материалы, в том числе функциональные, для 
использования в промышленности. Кроме того, 
это единственный нейтронографический центр 
в Российской академии наук.

     Борис Николаевич внес серьезный вклад 
в международное сотрудничество ученых. 
Вместе с коллегами он установил контакты с 
ведущими зарубежными нейтронными центра-
ми, что вылилось в совместные исследования и 
проекты. Он также является основателем и бес-
сменным председателем оргкомитета ставшего 
уже традиционным международного уральско-
го семинара по радиационной физике металлов 
и сплавов. В 2015 году этот семинар прошел уже 
в одиннадцатый раз. Яркой отличительной чер-
той Бориса Николаевича является чрезвычайно 
благожелательное отношение к окружающим 
людям, стремление оказать реальную помощь в 
разрешении любых возникающих проблем.

От всей души желаем Борису Николаевичу 
здоровья, оптимизма и новых свершений!  

Президиум УрО РАН                                                                                                      
Коллектив Института физики  металлов 

имени М.Н. Михеева УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт механики Уральского 
отделения Российской академии наук 

объявляет конкурс на замещение должности
— старшего научного сотрудника лаборатории термоде-

формационных процессов (0,5 ставки).
Требования к квалификации: ученая степень доктора или 

кандидата наук.
Срок подачи заявления — 2 месяца со дня опубликования 

(5 февраля). С победителем конкурса заключается срочный 
трудовой договор. Документы направлять на имя директора 
по адресу: 426067, г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, 34, 
ИМ УрО РАН. Контактный телефон (3412) 20-29-25 (отдел 
кадров).

Постановлением Президиума РАН  медаль РАН с преми-
ей в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей для молодых 
ученых России по итогам конкурса 2015 года в номинации 
«в области проблем машиностроения, механики и процессов 
управления» присуждена Михаилу Игоревичу Гомоюнову 
(Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО 
РАН) за работу «Конструктивные методы решения линейно-
выпуклых задач оптимизации гарантии». 

Полный список награжденных 
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Профессиональный праздник

8 февраля — 
День российской науки

Дорогие деятели науки!
Поздравляю вас с замечательным профессиональным 

праздником!
Екатеринбург — без преувеличения город ученых, один из 

крупнейших научных центров России. Сотрудники  академи-
ческих институтов работают в области приоритетных научных 
направлений, участвуют в важнейших городских инновацион-
ных проектах,  способствуют технологической модернизации 
столицы Урала. Мощный потенциал академической науки 
жизненно необходим для успешной реализации долгосрочной 
стратегии развития города, повышения его конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности. 

Вы люди творческие и инициативные, от вас во многом за-
висит будущее нашего города. 

Желаю вам новых блестящих идей, перспективных разрабо-
ток и их воплощения в жизнь на благо Отечества и процветания 
родного города!

Глава Екатеринбурга — 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Е.В. РОЙЗМАН

Уважаемые работники науки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Поддержка научной общественности и всех тех, кто ведет 

фундаментальные исследования и создает наукоемкие техно-
логии, всегда была важнейшим приоритетом администрации 
Екатеринбурга.

Наш город — один из крупнейших научных центров России, 
располагающий мощным интеллектуальным потенциалом 
и развитой академической и вузовской инфраструктурой. 
Уральские ученые многое делают  для реализации долгосроч-
ной стратегии развития, укрепления и дальнейшего совер-
шенствования экономической и социальной сфер, повышения 
конкурентоспособности не только Екатеринбурга, но и всего 
региона. Прикладные научные разработки становятся все более 
востребованными на городских предприятиях.

Лучшим представителям уральской науки присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Екатеринбурга». Неоднократно 
уральские исследователи становились лауреатами престижной 
муниципальной премии В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. Это 
свидетельство общественного признания вклада ученых в раз-
витие города и стимул для новых открытий.

Желаю всем работникам науки новых прорывных достиже-
ний, здоровья, удачи и благополучия!

Глава Администрации 
города Екатеринбурга А.Э. ЯКОБ


